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AVISI DE SOUTENANCE DE THESE DE DOCTORAT
EN-SCIENCES
Présentée par : M'". HEBALI Khaled
Spécialité : Physique

Intitulée

Etude, modélisation et simulation des caractéristiques
électriques des transistors a effet de champ a modulation

de dopage a base des hétéro-structures de nitrures IlI-N

La soutenance aura lieu, Jeudi le 14 Mars 2024 a 11h00 a la salle de
conférence de la faculté des Sciences Exactes.

Devant le jury :

Président Baltach Hadj Professeur Université de Mascara
Examinateur Khenata Rabah Professeur Université de Mascara
Examinateur Boudghene Stambouli Amine Professeur Université de 'USTO-MB
Examinateur Ghezali Mohamed Professeur Université de Sidi Bel-Abbés
Encadreur Bouguenna Driss M.C.A Université de Mascara
Co-Encadreur Beloufa Abbes M.C.A Université de Mascara

Année Universitaire : 2023-2024



